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KHUNG ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o th¹c sÜ, tiÕn sÜ

Chuyªn ngµnh: VËt lý ChÊt r¾n.       

M· sè th¹c sÜ: 60 44 07

M· sè tiÕn sÜ: 62 44 07 01

Ngµnh: VËt lý

PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o
1. Mét sè th«ng tin vÒ chuyªn ngµnh ®µo t¹o

1.1. Tªn chuyªn ngµnh:

+ TiÕng ViÖt: VËt lý ChÊt r¾n 

+ TiÕng Anh: Solid State Phyics
1.2. M· sè chuyªn ngµnh:  M· sè ®µo t¹o Th¹c sÜ: 60 44 07 

                                           M· sè ®µo t¹o TiÕn sÜ: 62 44 07 01
1.3. Tên ngành : 

+ TiÕng ViÖt: Vật lý 

+ TiÕng Anh:  Physics
1.4. Bậc đào tạo: Thạc sĩ, Tiến sĩ
1.5. Tên văn bằng: Thạc sĩ Vật lý

                                Tiến sĩ Vật lý

1.6. Đơn vị đào tạo : Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

2. Đối tượng dự thi và các môn thi tuyển 

2.1. Đối tượng được đăng kí dự thi: 

a. Điều kiện về văn bằng: 

Thí sinh phải có một trong các văn bằng sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành Vật lý.

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần với ngành Vật lý, yêu cầu học bổ sung kiến thức các môn học để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng. Nội dung, khối lượng (số tiết) các môn học bổ sung do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) quy định. 

b. Điều kiện về thâm niên công tác

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với ngành Vật lý được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại  học.
- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất hai năm (24 tháng) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn Vật lý Chất rắn, Khoa học Vật liệu đăng ký dự thi kể từ khi tốt nghiệp đại học (tính từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày đăng ký dự thi.
2.2. Các môn thi tuyển đầu vào: 



+ Chương trình đào tạo thạc sĩ:

· Môn thi Cơ bản: 
Giải thích cho Vật lý

· Môn thi Cơ sở: 
Cơ sở Cơ học lượng tử

· Môn Ngoại ngữ: 
Trình độ B, tiếng Anh 



+ Chương trình đào tạo tiến sĩ:

· Môn thi Cơ bản: 
Giải thích cho Vật lý

· Môn thi Cơ sở: 
Cơ sở Cơ học lượng tử

· Môn Ngoại ngữ: 
Trình độ C, tiếng Anh 

· Môn thi Chuyên ngành:   Vật lý Chất rắn

· Bảo vệ đề cương nghiên cứu

PHẦN II: KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. VÒ  kiÕn thøc:

 Häc viªn ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c kiÕn thøc cña vËt lý hiÖn ®¹i vÒ vËt lý chÊt r¾n, cã tr×nh ®é vÒ lý thuyÕt vµ thùc nghiÖm trong lÜnh vùc vÒ chÊt r¾n, cã tr×nh ®é cao vÒ lý thuyÕt vµ thùc nghiÖm trong c¸c h­íng chuyªn ngµnh cña vËt lý chÊt r¾n: Tõ häc, b¸n dÉn, sens¬… Sau qu¸ tr×nh ®µo t¹o c¸c c¸n bé nµy cã kh¶ n¨ng øng dông tèt c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng thùc hµnh ®· häc vµo thùc tiÔn s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.

1.2. VÒ n¨ng lùc: 

Sau khi ®­îc ®µo t¹o trë thµnh c¸c chuyªn gia ®¸p øng tèt yªu cÇu lµm viÖc t¹i c¸c ViÖn nghiªn cøu, c¸c Tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng, c¬ së s¶n xuÊt vµ kinh doanh… cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc vËt lý chÊt r¾n, vËt liÖu ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ vËt liÖu.

1.3.VÒ nghiªn cøu: 

C¸c häc viªn ®­îc tham gia nghiªn cøu theo mét trong c¸c h­íng khoa häc hiÖn ®¹i, cËp nhËt hiÖn nay trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc:

+ C¸c vËt liÖu vµ c¸c vËt liÖu b¸n dÉn (gèm ferite, hîp kim, mµng máng b¸n dÉn…)

+ ThiÕt lËp vµ gi¶i c¸c bµi to¸n m« pháng, thùc hiÖn tÝnh to¸n ë møc ®é trung b×nh.

+ ChÕ t¹o c¸c m¶ng máng nh¹y quang, quang ®iÖn tö kh¶o s¸t tÝnh chÊt vËt lý cña chóng vµ kh¶ n¨ng øng dông.

2. Nội dung đào tạo

  2.1. Tãm t¾t yªu cÇu cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o: 

Tæng sè tÝn chØ ph¶i tÝch luü:    57 tÝn chØ
Trong ®ã:

- Khèi kiÕn thøc chung b¾t buéc

: 11 tÝn chØ

- Khèi kiÕn thøc c¬ së vµ chuyªn ngµnh
: 46 tÝn chØ
+ B¾t buéc cña khoa 9 tÝn chØ + 14 tÝn chØ cña bé m«n = 23 tÝn chØ

+ Tù chän
:   8 tÝn chØ / 20 tÝn chØ

+ LuËn v¨n
: 15 tÝn chØ
2.2. Khung chương trình (Th.S)

	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học

(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ:

TS (LL/ThH/TH)*
	Số tiết học: 

TS (LL/ThH/TH)**
	Mã số 

các môn học tiên quyết

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	Khối kiến thức chung
	
	
	
	

	1
	MG 01
	Triết học
	4
	60 (60 / 0 / 0)
	180 (60 / 0 / 120)
	

	2
	MG 02
	Ngoại ngữ chung
	4
	60 (30 / 30 / 0)
	180 (30 / 60 / 90)
	

	3
	MG 03
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	3
	45 (15 / 15 / 15)
	135 (15 / 30 / 90)
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	
	
	
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc
	
	
	
	

	
	LHBB 511
	To¸n cho VËt lý
	3
	45 (40 / 0 / 5)
	135 (40 /0 / 95)
	

	
	LHBB 513
	NhËp m«n lý thuyÕt tr­êng l­îng tö
	3
	45 (40 / 0 / 5)
	135 (40 /0 / 95)
	

	
	LHBB 515
	Tin häc cho VËt lý 
	3
	45 (40 / 0 / 5)
	135 (40 /0 / 90)
	

	
	HLCR 521
	VËt lý chÊt r¾n 
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (20 / 20 / 50)
	

	
	HLCR 522
	VËt lý c¸c hiÖn t­îng tõ vµ siªu dÉn
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (20 / 20 / 50)
	

	
	HLCR 523
	VËt lý b¸n dÉn
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (20 / 20 / 50)
	

	
	HLCR 524
	Tinh thÓ häc
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (20 / 20 / 50)
	

	
	HLCR 525
	C¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch cÊu tróc
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (20 / 20 / 50)
	

	
	HLCR 526
	Thùc hµnh vËt lý chÊt r¾n 
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (20 / 20 / 50)
	

	
	II.2. Các học phần lựa chọn
	
	
	
	

	...
	LHCR 551
	NhiÖt ®éng häc vµ lý thuyÕt chuyÓn pha
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (20 / 20 / 50)
	

	
	LHCR 552
	C¶m biÕn vµ øng dông
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (20 / 20 / 50)
	

	
	LHCR 553
	C¸c phÐp ®o tõ
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (20 / 20 / 50)
	

	
	LHCR 554
	Lý thuyÕt nhãm vµ øng dông trong vËt lý chÊt r¾n 
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (20 / 20 / 50)
	

	
	LHCR 555
	Lý thuyÕt l­îng tö chÊt r¾n
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (20 / 20 / 50)
	

	
	LHCR 556
	Mét sè vÊn ®Ò míi cña vËt liÖu r¾n
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (20 / 20 / 50)
	

	
	LHCR 557
	VËt lý kim lo¹i
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (20 / 20 / 50)
	

	
	LHCR 558
	VËt lý vµ c«ng nghÖ mµng máng
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (20 / 20 / 50)
	

	
	LHCR 559
	VËt lý hÖ thÊp chiÒu
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (20 / 20 / 50)
	

	
	LHCR 560
	Ph©n tÝch cÊu tróc vËt r¾n b»ng ph­¬ng ph¸p Rietveld
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (20 / 20 / 50)
	

	III
	Luận văn
	15
	
	
	

	
	Tổng 
	
	
	
	


Ghi chú:
* Tổng số giờ tín chỉ (số giờ tín chỉ lên lớp/số giờ tín chỉ thực hành/số giờ tín chỉ tự học)



** Tổng số tiết học (số tiết  lên lớp/số tiết  thực hành/số tiết tự học)
2.3. Danh mục tài liệu tham khảo

	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

(Tài liệu bắt buộc, Tài liệu tham khảo thêm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Khối kiến thức chung
	
	

	1
	MG 01
	Triết học
	4
	

	2
	MG 02
	Ngoại ngữ chung
	4
	

	3
	MG 03
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	3
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc
	
	

	3
	LHBB 511
	To¸n cho VËt lý 
	3
	1. I. Mathews; R.L Walker: Ph­¬ng ph¸p to¸n häc trong VËt lý, New York, 1964.

2. P.M Morse; H. Feshbach: C¸c ph­¬ng ph¸p to¸n cña vËt lý lý thuyÕt. Moskva, 1958.

3. A.N. Tikhonov; A.A. Samarsk: Ph­¬ng tr×nh to¸n lý, Moskva, 1972.

4. NguyÔn §×nh TrÝ (chñ biªn) vµ c¸c t¸c gi¶ kh¸c: To¸n häc cao cÊp. Nxb §H&GDCN. Hµ Néi, 1991.

5. Ph¹m C«ng Dòng: PhÐp biÕn ®æi Laplace. Hµ Néi, 1998.

6. NguyÔn ThÞ Tó Uyªn. Ph­¬ng tr×nh to¸n lý, Hµ Néi, 1995.

7. §ç §×nh Thanh: Ph­¬ng ph¸p to¸n lý. Hµ Néi, 1997.

	...
	LHBB 513
	NhËp m«n lý thuyÕt tr­êng l­îng tö
	3
	1. NguyÔn V¨n HiÖu: C¬ së cña ph­¬ng ph¸p l­îng tö ho¸ lÇn thø hai. Moskva, 1984.

2. Abrikosov A.A., Gorkov L.P.,Dzyaloshinskii I.E: Ph­¬ng ph¸p lý thuyÕt tr­êng l­îng tö trong vËt lý thèng kª. Moskva, 1962

3. Bogoliubov N.N., Bogoliubov N.N. (Y): NhËp m«n VËt lý thèng kª l­îng tö. Moskva, 1984

4. NguyÔn Xu©n H·n: Lý thuyÕt tr­êng l­îng tö, §HQG Hµ Néi, 1997

5. NguyÔn Quang B¸u, Bïi B»ng §oan, NguyÔn V¨n Hïng: VËt lý thèng kª. §HQG  Hµ Néi, 1997.

	
	LHBB 515
	Tin häc cho vËt lý 
	3
	1. William H. Press, Brian P. Flamery,…, Numerical Recipes in C, Cambridge University Press, 1996.

2. Steven E. Koonin, Drawn C. Meredith, Computational Physics, Addison – Wesly Publishing Company, 1990.

3. Adrian Biran, Moshe Breiner, Matlab for engineers. Addison – Wesly Publishing Company, 1996.

4. G. Lindfield., I. Penny, Numerical methods using Matlab, Ellis Horwood, 1995

5.   Bruce W, char, Keith O. geddes,…, First Leaves: A tutorial introdution to Mapl V, Springer - Verlag, 1992.

	
	LHCR 521
	VËt lý chÊt r¾n
	2
	1. C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 6th Edn. John Wiley & Son. New York, 1986

2. J.M. Ziman, F.R.S., Principles of the Theory of Solids, Cambridge, 1972

3. N. Aschcroft, N.D. Mermin, Solid State Physics, W.B. Sauders Company, 1976.

4. NguyÔn V¨n HiÖu: Nh÷ng bµi gi¶ng chuyªn ®Ò lý thuyÕt chÊt r¾n TTKHTN& CNQG, Hµ Néi, 1997.

5. Vò §×nh Cù, VËt lý chÊt r¾n. Nxb Khoa häc kü thuËt, 1997.

6.  NguyÔn V¨n Hïng. Gi¸o tr×nh Lý thuyÕt chÊt r¾n. Nxb §HQG HN, 1999.

	
	LHCR 522
	VËt lý c¸c hiÖn t­îng tõ vµ siªu dÉn
	2
	1. K.H.J. Buschow, Physics of Magnetism and Magnetic Materials, University of Amsterdam, 1994.

2. D. Gignoux, Magnetic Properrties of Metallic System, in Materials Science and technogy, Vol. 3A, Edn. R.W Kahn, P. Hansen, E.J. Kramer, VCH, 1991.

3. B.Barbara. D. Gigroux and C. Vettier: Lectures on Modern Magnetism, Science Press, Springer – Verlag, 1988.

4. C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, Sixth Edition, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1986.

5.  B.D. Cullity, Introduction to Magnetic Materials, Addison – Wisley, Reading, Massachusetts, 1972.

	
	LHCR 523
	VËt lý b¸n dÉn
	2
	1. Salimova: Physics of Semiconductor (TiÕng Nga Mir. 1974)

2. K. Seeger: Semiconductor Physics. Springer-Verlag/Wien. New York, 1978.

3. R.A Smith: Semiconductor. Cambridge University Press. 1966

4. Adler, R.B. Smith A.C., R. Longini, Introduction to Semiconductor Physics. John Wiley&Sons. New York, 1964.

5. Kittel C., Introduction to Solid State Physics, 6th Editon, John Wiley & Sons, New York, 1986.

6.  NguyÔn V¨n Hïng. Gi¸o tr×nh Lý thuyÕt chÊt r¾n. Nxb §HQG HN, 1999.

	
	LHCR 524
	Tinh thÓ häc
	2
	1. W.D. Callister. Jr. Matarials Science and engineering introduction, John Wiley & Sons. Inc, 1990.

2. Sakolski: C¸c tinh thÓ ©m häc. Moskva, 1982 (tiÕng Nga)

3. Van Brueren. Imperfections in Cryatal, North- Holland, 1960.

4. P. Mason. The Effect of Imperfections, Vol. 3, Part A, London, 1966.

5.  Vander Voort, G.F., Metallography, Principles and Practice, Mcgraw - Hill, New York, 1984.

	
	LHCR 525
	C¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch cÊu tróc
	2
	1. C.C Gorelic et al: Ph©n tÝch gi¶n ®å R¬n-ghen vµ quang ®iÖn tö. Moskva, 1970 (tiÕng Nga)

2. A.M. Glaaert – Practical Method in Electron Microscopy. Cambridge, 1980.

3. V.M Kosevic et al: Quan s¸t lÖch m¹ng vµ sai háng trªn kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö. Moskva 1976 ( tiÕng Nga)

4. P.B. Hirsch et al: Electron microscopy of thin crystals. London, 1965.

5.   Athony R. West: Basic Solid State Chemistry, John Wiley & Sons, Ltd., 1991.

	
	LHCR 526
	Thùc hµnh vËt lý chÊt r¾n.
	2
	1. Thùc tËp chuyªn ®Ò VËt lý chÊt r¾n (TiÕng Nga) . Nxb §¹i häc Tæng hîp Lomonosov, 1988.

2. R.V. Coleman, Method of Experimental Physics, Vol.11 Solid State Physics. Academic Press, 1964.

3. Practicuum on Meterials Science ITIMS, 1994.

4. Thùc tËp chuyªn ®Ò VLCR, T¹ §×nh C¶nh (chñ biªn)- §HKHTN, 1988.

5. Bµi tËp VLCR chän läc – Bé m«n VLCR - §HKHTN, 1988.

6. Goldsmith J.H., Problems in Solid State Physics, Academic, 1965.

	
	II.2. Các học phần lựa chọn
	
	

	...
	LHCR 551
	NhiÖt ®éng häc chuyÓn pha
	2
	1. Iu.A. Izuymov, V.H. Syromiasnikov, Phase transition and symmetry of Crystals. Nauka, 1984 (in Russian)

2. G. Staley, Phase transition and Critical Phenomena, Moskva. Mir. 1974.

3. L.D. Landau., E.M. Lifshits, Statistical Physics Moskva, Nauka, 1976.

4. D. Bruce., R.A. Cowley, Structural Phase transition, Taylor- Francis, 1981.

5.  J.C. Toledano, landau theory of phase transitions: Application to Structural, Incommensurate Magnetic, Liquid crystal system, Word scientific, 1987.

	
	LHCR 552
	C¶m biÕn vµ øng dông
	2
	1. I. S. Middelhock., S. A. Andet. Silicon sensors. Academic Press. 1989.

2. Lidorenko,  VËt lý mµng máng nhiÖt ®iÖn vµ øng dông. Moskva, 1986 (TiÕng Nga)

3. P. Mason, Crystal Physics of Interraction Processes, Chapter II, London, 1966

4. Kyowa, Strain Gage and Temperature Sensor, Intruction Manual, Tokyo (Catalogue)



	
	LHCR 553
	C¸c phÐp ®o tõ
	2
	1. Wiliam D. Callister JR, Materials science and engineering. John Wiley & Sons, Inc, 1991.

2. Charles Kittel.  Introduction to Solid State Physics. John Wiley & Sons, Inc, 1986.

3. Methods of Measurements  of the Magnetic Properties of Magnetic Hard Materials IEC. Geneve, 1982.

4. Methods of Measurements  of the Coercivity of Magnetic Materials in an open Magnetic Circuit, IEC. Geneve, 1982.

5.  V.I Chechernicov. Magnetic Measurements. MGU, Moskva, 1969  (TiÕng Nga).

	
	LHCR 554
	Lý thuyÕt nhãm vµ øng dông trong vËt lý chÊt r¾n
	2
	1. NguyÔn V¨n HiÖu. Lý thuyÕt nhãm. TTKHTN& CNQG xuÊt b¶n n¨m 1997.

2. M. Hamermesh, Group theory an its application to physical problems. Addison- Wesley. Massachusetts, 1994.

3. T. Inui, Y. Tanabe and Y. Onodera, Group Theory and its Applications in physics. Springer. Berlin, 1996.

4.  Bir G.L., Pikus G.E. Symetry and Deformation Effects in Semiconductor M: Nauka, 1972 (tiÕng Nga).

	
	LHCR 555
	Lý thuyÕt l­îng tö chÊt r¾n
	2
	1. O.Madelung:  Lý thuyÕt chÊt r¾n (tiÕng Nga). Nauka. Moskva, 1980

2. C.Kittel Quantum Theory of solids. New York- Lodon Wiley&Sons, 1963.

3. NguyÔn V¨n HiÖu. Nh÷ng bµi gi¶ng chuyªn ®Ò lý thuyÕt chÊt r¾n. TTKHTN&CNQG, 1997.

4.  Vò §×nh Cù. VËt lý chÊt r¾n. Nxb KHKT, 1997

	
	LHCR 556
	Mét sè vÊn ®Ò míi cña vËt liÖu r¾n
	2
	1. C¬ së vËt liÖu cña vËt liÖu häc (tiÕng Nga), B.N. ARZAMAXOV, Nxb MGTU mang tªn N.E B©umn, Moskva, 1994.

2. Materials science and Engineering, an Introduction, W.D Calister, JR. John Wiley&Sons, Inc 1991.

	
	LHCR 557
	VËt lý kim lo¹i
	2
	1. R.E. Smallman, Modern physical Metallurgy, London Butterworths, 1970.

2. M.I. Zakhrova: CÊu tróc tinh thÓ nguyªn tö vµ c¸c tÝnh chÊt cña kim lo¹i vµ hîp kim. Moskva, 1972.

3. I.I Novikov: Nh÷ng sai háng cÊu tróc cña kim lo¹i. Moskva, 1975 (tiÕng Nga)

4. W.D. Callister., Jr Materials Science and Engineering an Introduction, John Wiley&Sons, Inc 1990.

	
	LHCR 558
	VËt lý vµ c«ng nghÖ mµng máng
	2
	1. VËt lý mµng máng (tËp 1, 2, 3, 4). Nxb MIR. Moskva, 1967 (tiÕng Nga)

2. VËt lý c¸c hiÖn t­îng tõ vµ hiÖu øng trong chÊt r¾n. E.J Schneider. Nxb Khoa häc nghÖ thuËt Sofia, 1971 (tiÕng Bun)

3. C«ng nghÖ mµng máng. Nxb “Sovietskoe Radio”. Moskva, 1977 (tiÕng Nga)

4.   C¸c phÐp ®o ®iÖn. Nxb “Vyshaia Skola”. Moskva, 1972 (tiÕng Nga).

	
	LHCR 559
	VËt lý hÖ thÊp chiÒu
	2
	1. A.  Shik,  Quantum wells (physics and electronics of two dimentional systems), World Scientific,1998.

2. Yu. M. Galperin, Introduction to Modern Solid State Physics, available in internet.

3. NguyÔn Quang B¸u, §ç Quèc Hïng, Vò V¨n Hïng, Lª TuÊn, Lý thuyÕt b¸n dÉn. NXB §¹i häc Quèc gia Hµ néi 2004.

4.  C. Kittel, Quantum theory of Solid, John Wiley and Sons, Newyork,1987.

	
	LHCR 560
	Ph©n tÝch cÊu tróc vËt r¾n b»ng ph­¬ng ph¸p Rietveld
	2
	1. Ito, T., Maruzen, Tokyo, (1950) p. 187-228

2. Visser, J.V., J. Appl. Cryst., (1969), Vol. 2, 89-95.

3. Taupin, D.,J. Appl. Cryst.,1988, Vol.21, No.Pt5,485-489

4. Pauling, L., J. Amer. Chem. Soc., 51, (1929), 1010-1026

5. Altermatt, D., Brown, I. D., Acta Cryst. (1985) B41, 240-244

A. Jouanneaux, WinMProf: a Rietveld software, CPD newsletter, 21, p13 (1999)

6. Rietveld, H.M. (1966a). Acta Crystallogr., 20, 508.

7. Rietveld, H.M. (1966b). Acta Crystallogr., 21, A228.

8.  Int. Tables for X-Ray Cryst. Vol.3, London, Keynock Press 1990.


2.4. Đội ngũ cán bộ giảng dạy

	TT
	Mã 

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	
	
	Họ và tên
	Chức danh

khoa học, học vị
	Chuyên ngành 

đào tạo
	Đơn vị công tác

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	HLCR 521
	VËt lý chÊt r¾n
	2
	§µm Trung §ån

B¹ch Thµnh C«ng

NguyÔn Ngäc Long

NguyÔn Hoµng L­¬ng
	GS.

PGS. TS

PGS. TS

GS. TSKH
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

	2
	HLCR 522
	VËt lý c¸c hiÖn t­îng tõ vµ siªu dÉn
	2
	NguyÔn Ch©u

NguyÔn Phó Thuú
	GS. TSKH

GS. TSKH
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

ĐH Công nghệ

	3
	HLCR 523
	VËt lý b¸n dÉn
	2
	NguyÔn ThÞ Thôc HiÒn

T¹ §×nh C¶nh
	PGS. TS

PGS. TS
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

	4
	HLCR 524
	Tinh thÓ häc
	2
	T¹ §×nh C¶nh

Lª V¨n Vò
	PGS. TS

PGS. TS
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

	5
	HLCR 525
	C¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch cÊu tróc
	2
	Lª V¨n Vò

T¹ §×nh C¶nh
	PGS. TS

PGS. TS
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

	6
	HLCR 526
	Thùc hµnh vËt lý chÊt r¾n
	2
	§Æng Lª Minh

T¹ §×nh C¶nh

Lª V¨n Vò

Ng« Thu H­¬ng
	PGS. TS

PGS. TS

PGS. TS

TS.
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

	7
	LHCR 551
	NhiÖt ®éng häc vµ lý thuyÕt chuyÓn pha
	2
	B¹ch Thµnh C«ng

NguyÔn H÷u §øc
	PGS. TS

GS. TS
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

	8
	LHCR 552
	C¶m biÕn vµ øng dông
	2
	Ph¹m V¨n Nho

Ph¹m Quèc TriÖu
	PGS. TS

PGS. TS
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

	9
	LHCR 553
	C¸c phÐp ®o tõ
	2
	NguyÔn Ch©u

§Æng Lª Minh
	GS. TSKH

PGS. TS
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

	10
	LHCR 554
	Lý thuyÕt nhãm vµ øng dông trong vËt lý chÊt r¾n 
	2
	NguyÔn Hång Quang
	TS
	VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

	11
	LHCR 555
	Lý thuyÕt l­îng tö chÊt r¾n
	2
	B¹ch Thµnh C«ng

NguyÔn V¨n Hïng
	PGS. TS

GS. TSKH
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

	12
	LHCR 556
	Mét sè vÊn ®Ò míi cña vËt liÖu r¾n
	2
	T¹ §×nh C¶nh

NguyÔn ThÞ Thôc HiÒn
Ng« Thu H­¬ng
	PGS. TS

PGS. TS

TS.
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

	13
	LHCR 557
	VËt lý kim lo¹i
	2
	NguyÔn Ch©u

T¹ §×nh C¶nh
	GS. TSKH

PGS. TS
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

	14
	LHCR 558
	VËt lý vµ c«ng nghÖ mµng máng
	2
	T¹ §×nh C¶nh

Ph¹m V¨n Nho

NguyÔn Hoµng L­¬ng
	PGS. TS

PGS. TS

GS. TSKH
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

	15
	LHCR 559
	VËt lý hÖ thÊp chiÒu
	2
	B¹ch Thµnh C«ng

NguyÔn ThÞ Thôc HiÒn
	PGS. TS

PGS. TS
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

	16
	LHCR 560
	Ph©n tÝch cÊu tróc vËt r¾n b»ng ph­¬ng ph¸p Rietveld
	2
	Hoµng Nam NhËt

Ng« Thu H­¬ng
	PGS. TS

TS.
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

Khoa Vật lý


Phần III: Khung chương trình đào tạo tiến sĩ

1. Mục tiêu đào tạo

1.1.  Về kiến thức: Trang  bị những kiến thức cao, sâu về vật lý chất rắn, bán dẫn và các kiến thức về toán cao cấp và các phương pháp toán ứng dụng cho vật lý hiện đại.

1.2.  Về năng lực: Sau khi được đào tạo học viên sẽ là một chuyên gia có năng lực cao trong công tác nghiên cứu và giảng dạy ở các trường đại học và các Viện nghiên cứu.
1.3. Về nghiên cứu: Học viên có năng lực độc lập nghiên cứu cập nhật được những hướng nghiên cứu hiện đại trên thế giới.
2. Nội dung đào tạo

2.1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Luận ¸n TiÕn sÜ lµ mét c«ng tr×nh khoa häc nghiªm tóc chøa ®ùng nh÷ng ®ãng gãp míi trong lÜnh vùc khoa häc c¬ b¶n hoÆc øng dông khoa häc c«ng nghÖ lÇn ®Çu tiªn ë ViÖt Nam, thÓ hiÖn kh¶ n¨ng ®éc lËp, s¸ng t¹o trong nghiªn cøu khoa häc cña nghiªn cøu sinh. V× vËy, c¸c nghiªn cøu sinh ph¶i häc ®ñ yªu cÇu cÇn thiÕt, cụ thể là:
Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành (hoặc gần)

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:
6 tín chỉ

+ Luận án (yêu cầu và thời gian làm luận án): 2 năm, có ít nhất 2 công trình, bài báo công bố trong các hội nghị khoa học và tạp chí chuyên ngành  


- Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ  phải tích lũy đủ các môn học của chương trình đào tạo thạc sĩ ngoài ra phải học thêm các chuyên đề tiến sĩ. Cụ thể như  sau:

Tổng số đơn vị học trình phải tích lũy  53  tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung (bắt buộc):  11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:  31 tín chỉ

* Bắt buộc:  23 tín chỉ

* Lựa chọn: 8 tín chỉ/ 20  tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:   6 tín chỉ

+ Tiếng Anh chuyên ngành : 3 tín chỉ

+ Luận án (yêu cầu và thời gian làm luận án): 2 năm, có ít nhất 2 công trình, bài báo công bố trong các hội nghị khoa học và tạp chí chuyên ngành.  


2.2. Khung chương trình (TS)

	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học

(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ:

TS (LL/ThH/TH)*
	Số tiết học: 

TS (LL/ThH/TH)**
	Mã số 

các môn học tiên quyết

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	Khối kiến thức chung
	
	
	
	

	1
	MG 01
	Triết học
	4
	60 (60 / 0 / 0)
	180 (60 / 0 / 120)
	

	2
	MG 02
	Ngoại ngữ chung
	4
	60 (30 / 30 / 0)
	180 (30 / 60 / 90)
	

	3
	MG 03
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	3
	45 (15 / 15 / 15)
	135 (15 / 30 / 90)
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	
	
	
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc (như với cao học)
	
	
	
	

	
	II.2. Các học phần lựa chọn (như với cao học)
	
	
	
	

	III
	Ngoại ngữ chuyên ngành (hoặc nâng cao)
	3
	45 (0 / 0 / 45)
	135 (15 / 30 / 90)
	

	IV
	Các chuyên đề tiến sĩ
	
	
	
	

	...
	LHCR 601
	Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña vËt lý vËt liÖu r¾n cã tõ  tÝnh
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (30 / 20 / 40)
	

	
	LHCR 602


	TÝnh chÊt quang cña b¸n dÉn
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (30 / 20 / 40)
	

	
	LHCR 604


	ChÊt r¾n v« ®Þnh h×nh
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (30 / 20 / 40)
	

	
	LHCR 605
	Kü thuËt thùc nghiÖm vËt lý chÊt r¾n
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (30 / 20 / 40)
	

	
	LHCR 606
	Mét sè vÊn ®Ò lý thuyÕt chÊt r¾n
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (30 / 20 / 40)
	

	
	LHCR 610
	TÝnh chÊt vËt lý cña c¸c linh kiÖn b¸n dÉn hiÖn ®¹i
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (30 / 20 / 40)
	

	
	LHCR 611
	Quang ®iÖn tö
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (30 / 20 / 40)
	

	
	LHCR 612
	§iÖn tö häc cña sai háng trong tinh thÓ b¸n dÉn
	2
	30 (20 / 10 / 0)
	90 (30 / 20 / 40)
	

	IV
	Luận án
	
	
	
	

	
	Tổng 
	
	
	
	


Ghi chú:
* Tổng số giờ tín chỉ (số giờ tín chỉ lên lớp/số giờ tín chỉ thực hành/số giờ tín chỉ tự học)



** Tổng số tiết học (số tiết lên lớp/số tiết thực hành/số tiết tự học)
2.3. Tài liệu tham khảo

	TT
	Mã 

môn học
	Tên môn học

(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
	Số  tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

(Tài liệu bắt buộc, Tài liệu tham khảo thêm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	

	I
	Khối kiến thức chung
	
	

	1
	MG 01
	Triết học
	4
	

	2
	MG 02
	Ngoại ngữ chung
	4
	

	3
	MG 03
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	3
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc (nh ư cao h ọc)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	II.2. Các học phần lựa chọn (nh ư cao h ọc)
	
	

	
	
	
	
	

	III
	Ngoại ngữ chuyên ngành (hoặc nâng cao)
	3
	

	IV
	Các chuyên đề tiến sĩ
	
	

	...
	LHCR 601
	Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña vËt lý vËt liÖu r¾n cã tõ tÝnh.
	2
	1. Barbara, D. Gignoux and C. Verttier. Lecture on Modern Magnetism. Springer - Verlag, 1988.

2. D.J. Craik. Magnetic Oxides part 1, 2. John Wiley&Sons, Inc 1975.

3. Materials Science and Technology Ed. R.W. Cahn P.Haasen, E.J. Kramer in the book “Electronic and Magnetic Properties of Metals and Ceramics” Vol.3A, part I, Volume Editor K.H.J Buschow – VCH Publisher Inc, 1991.

 4.  S. Chikazumi, Physics of Magnetism. Wiley. New York, 1966.

	
	LHCR 602
	TÝnh chÊt quang  cña b¸n dÉn
	2
	1. Quantum processes in semiconductor B.K. Ridley, 1982

2. O. Madelung. Teoria Tverdovo Tela, Nauka, 1980.

3. Optoelectronic. J. Singh, 1996.

4. Optoelectronic. L. Sharupien. N. Tugov, 1987.

5. Optical Processes in semiconductors, J.I Pankove, 1971.

Semiconductor Optics, C.F. Klingshirn, 1995.

	
	LHCR 603
	Sai háng vµ lÖch m¹ng trong chÊt r¾n
	2
	1. C.F. Flunn. Poin defect and diffusion, Oxford, 1972

2. Lanno and J. Bourgoin, Point defects in semiconductor, Springer, 1981.

3. F.R.N Nabaro, Theory of Crystal Dislocations, Oxford, 1967.

4.  Vò §×nh Cù, VËt lý chÊt r¾n. Nxb KHKT, 1997.

5. R.A. Smith: Semiconductors, London – New York, 1982

6. V. I. Fistul:  Nh÷ng vËt liÖu míi (tiÕng Nga), Moskva, 2002

7.  C¸c t¹p chÝ chuyªn ngµnh tõ nh÷ng n¨m 1995.

	
	LHCR 604
	ChÊt r¾n v« ®Þnh h×nh                                   

 
	2
	1. S.R. Elliot, Physics of amorphous materials Lonzman, 1984.

2. N.F. Mott and E.A. Davis Electronic Process in Noncrystalline Materials. Oxford, 2nd ed. 1979.

3. N.F. Mott, Metal – Insulator Transition and Edition Taylor and Francis. London, 1990.

4.  “Magnetic Amorphous alloys”. D. Hansen in Handbook

	
	LHCR 605
	Kü thuËt thùc nghiÖm VËt lý chÊt r¾n
	2
	1. C.C. Gorelic et al.  Ph©n tÝch gi¶n ®å R¬n-ghen vµ quang ®iÖn tö. Moskva, 1970.

2. C.P Slichter, Principle of magnetic Resonance, 2nd ed, Springer, 1978.

3. A. Abraham and Bleaney, B. Electron Paramagnetic Resonance of Transition ions, Oxford, 1970.

4. B.E. Warren, X-Ray Diffraction Addison – Wesley, 1969.

5. Thomas G., M.J Goringe, Transmission Electron Microscopy of materials, Wiley, 1979.

6.  Anthony. R. West – Basis Solid State Chemistry. John Wiley & Sons, 1991.

	
	LHCR 606  
	Mét sè vÊn ®Ò lý thuyÕt chÊt r¾n
	2
	1. G. Staley, Phase Transition and Critical Phenomena, Mosskva, MIR- 1974.

2. D. Bruce, R.A Cowley, Structural Phase Transition, Taylon – Francis, 1981.

3. N.F. Mott, Metal – Insulator Transitions, 2nd Edition (Taylon – Francis, London,1990.)

4. F. Gebhard, the Mott Metal – Insulator Transition, Springer, 1997.

5. Interacting, Electrons in Reduced Dimensions ed. by D. Baeriswyl, D.K. Campbell NATO ASI Series B213, Plennum press, NewYork, 1989.

6. O. Madelung:  Lý thuyÕt chÊt r¾n, Nauka. Moskva, 1980.

	
	LHCR 610
	TÝnh chÊt vËt lý cña c¸c linh kiÖn b¸n dÉn hiÖn ®¹i
	2
	1. “Modern semiconductor device Physics”, S.M. Sze, John Wiley & Sons Inc. (1998).   

	
	LHCR 611
	Quang ®iÖn tö
	2
	1.  Optoelectronic. An Introduction to Materials and Devices, J. Singh, 1996

2. Optoelectronics. L. Sharupien. N. Tugov, 1987

	
	LHCR 612
	§iÖn tö häc cña sai háng trong tinh thÓ b¸n dÉn
	2
	1. F. Matare: Defect electronics in semiconductor New York – London, 1974

2. TËp hîp c¸c bµi b¸o: Sai háng trong c¸c tinh thÓ b¸n dÉn (tiÕng Nga), Moskva, 1969.

3. C¸c t¹p chÝ chuyªn ngµnh.


2.4. Đội ngũ cán bộ giảng dạy

	TT
	Mã 

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	
	
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Chuyên ngành

đào tạo
	Đơn vị công tác

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(7)

	1
	LHCR 601
	Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña vËt lý vËt liÖu r¾n cã tõ  tÝnh
	2
	NguyÔn Ch©u

NguyÔn Phó Thuú

B¹ch Thµnh C«ng

NguyÔn H÷u §øc
	GS. TSKH

GS. TSKH

PGS. TS

GS. TS
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

ĐH Công nghệ

Khoa Vật lý

ĐH Công nghệ

	2
	LHCR 602
	TÝnh chÊt quang cña b¸n dÉn
	2
	§µm Trung §ån

NguyÔn Ngäc Long

NguyÔn ThÞ Thôc HiÒn

PGS. TS T¹ §×nh C¶nh
	GS

PGS. TS

PGS. TS

PGS. TS
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

	3
	LHCR 603
	Sai háng vµ lÖch m¹ng trong chÊt r¾n
	2
	T¹ §×nh C¶nh

Lª V¨n Vò
	PGS. TS

PGS. TS
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

	4
	LHCR 604
	ChÊt r¾n v« ®Þnh h×nh
	2
	NguyÔn Ch©u

NguyÔn Xu©n Phóc

B¹ch Thµnh C«ng

NguyÔn Ngäc Long

NguyÔn ThÞ Thôc HiÒn

§µo Kh¾c An
	GS. TSKH

GS.TSKH

PGS. TS

PGS. TS

PGS. TS

GS. TSKH
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

Viện KHVN

Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

Viện KHVN

	5
	LHCR 605


	Kü thuËt thùc nghiÖm vËt lý chÊt r¾n
	2
	T¹ §×nh C¶nh

Lª V¨n Vò

TS Ph¹m V¨n Nho

§µm Trung §ån

NguyÔn ThÞ Thôc HiÒn

NguyÔn Ch©u

NguyÔn Phó Thuú
	PGS. TS

PGS. TS

PGS. TS

GS.

PGS. TS

GS.TSKH.

GS.TSKH
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n


	Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

ĐH Công nghệ

	6
	LHCR 606
	Mét sè vÊn ®Ò lý thuyÕt chÊt r¾n
	2
	B¹ch Thµnh C«ng

NguyÔn H÷u §øc

NguyÔn Phó Thuú

NguyÔn Quang B¸u

NguyÔn V¨n Hïng

NguyÔn Toµn Th¾ng

NguyÔn V¨n LiÔn

§oµn NhËt Quang
	PGS. TS

GS. TS

GS. TSKH

GS. TS

GS. TSKH

GS.

PGS. TS

GS
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

ĐH Công nghệ

ĐH Công nghệ

Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

Viện KHVN

Viện KHVN

Viện KHVN

	7
	LHCR 610


	TÝnh chÊt vËt lý cña c¸c linh kiÖn b¸n dÉn hiÖn ®¹i
	2
	T¹ §×nh C¶nh

NguyÔn ThÞ Thôc HiÒn
Ph¹m V¨n Nho

Ph¹m Nguyªn H¶i
	PGS. TS.

PGS. TS.

PGS. TS.

TS.
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

	8
	LHCR 61
	Quang ®iÖn tö
	2
	§µm Trung §ån

NguyÔn Ngäc Long

Lª Hång Hµ

Lª ThÞ Thanh B×nh
	GS

PSG. TS

PGS. TS

PGS. TS
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

Khoa Vật lý

	9
	LHCR 612
	§iÖn tö häc cña sai háng trong tinh thÓ b¸n dÉn
	2
	T¹ §×nh C¶nh

Ph¹m Nguyªn H¶i
	PGS. TS

TS
	VËt lý ChÊt r¾n

VËt lý ChÊt r¾n
	Khoa Vật lý

Khoa Vật lý


2.5. Tóm tắt nội dung môn học (Ghi theo số thứ tự trong khung chương trình)


Mỗi môn học được tóm tắt theo mẫu sau:

- Ghi tên môn học bằng tiếng Việt, số tín chỉ

- Môn học tiên quyết (ghi mã số và tên môn học tiên quyết)

- Tóm tắt nội dung (mỗi môn học tóm tắt khoảng 120 từ).


Phụ lục 5

 LÍ LỊCH KHOA HỌC

(Dùng cho cán bộ tham gia đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN)

1. Họ và tên: 
 2. Giới tính: 

 

3. Sinh ngày: 
 4. Dân tộc: 
 5. Đảng viên:


6. Học vị: 
 7. Năm cấp bằng: 


8. Học hàm: 
 9. Năm công nhận: 


10. Chuyên ngành: 


11. Quê quán: 


12. Chỗ ở hiện nay: 


13. Điện thoại:  Cơ quan: 
 Nhà riêng: 
  Di động: 


14. Fax: 
 15. Email: 


16. Cơ quan công tác và địa chỉ cơ quan: 


17. Quá trình công tác: 

	Năm
	Chức vụ
	Cơ quan

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


18. Tham gia đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN:

- Đã từng tham gia chưa, thời gian nào? 


- Công việc cụ thể (giảng dạy; hướng dẫn, tham gia đánh giá  luận văn, luận án …): 
- Hình thức tham gia (cán bộ cơ hữu, cán bộ hợp tác…): 

19. Các hướng khoa học hoặc đề tài khoa học chủ yếu đã nghiên cứu:

20. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học (ghi tên/số lượng bài báo khoa học đã công bố; tên/số sách đã xuất bản; tên/số đề tài khoa học đã hoàn thành; số tiến sĩ, thạc sĩ đã đào tạo…):

21. Tự đánh giá về khả năng tham gia đào tạo sau đại học (công việc tham gia; chuyên ngành, các hướng nghiên cứu thế mạnh):

22. Khen thưởng (các danh hiệu, huân chương, huy chương,…):

                                                                              Ngày          tháng          năm

	Xác nhận của cơ quan chủ quản
	Người khai kí, ghi rõ họ tên


Phụ lục 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

======================

                                                   Hà Nội, ngày       tháng       năm


Kính gửi: 
………………………………………………




(Ghi tên đơn vị đào tạo sau đại học)

Tên tôi là: ……………………(ghi họ tên cán bộ tham gia đào tạo sau đại học)
Công tác tại: ………………………………………….... (ghi tên đơn vị chủ quản)
Tôi đã nhận được thư của ………… (ghi tên đơn vị đào tạo sau đại học) mời tham gia đào tạo sau đại học chuyên ngành………. thuộc ngành……………tại ……………… (ghi tên đơn vị đào tạo sau đại học)

Tôi đồng ý tham gia giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu môn/chuyên đề:

……………………………………………………………(ghi tên môn học/chuyên đề)
tại ……………………………………………….. (ghi tên đơn vị đào tạo sau đại học)
Thời gian: …………………………. (ghi khoảng thời gian có thể tham gia giảng dạy)

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Cơ quan:……..……ghi tên cơ quan chủ quản)
Đồng ý cho: ………….………(ghi tên cán bộ) 

tham gia đào tạo sau đại học môn/chuyên đề: .............................(ghi tên môn học/chuyên đề)
tại: ………(ghi tên đơn vị đào tạo sau đại học)
Số buổi/01 tuần: ……….. trong thời gian từ ……………………. đến……………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Kí tên, đóng dấu)


	KÍ TÊN

(Cán bộ kí và ghi rõ họ  tên)





Ảnh (3x4)









